




































































































专利名称(译) 液晶显示装置

公开(公告)号 US20110285930A1 公开(公告)日 2011-11-24

申请号 US13/110403 申请日 2011-05-18

[标]申请(专利权)人(译) 木村HAJIME
UMEZAKI ATSUSHI
山崎俊平

申请(专利权)人(译) 木村，HAJIME
UMEZAKI，ATSUSHI
山崎，俊平

当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

[标]发明人 KIMURA HAJIME
UMEZAKI ATSUSHI
YAMAZAKI SHUNPEI

发明人 KIMURA, HAJIME
UMEZAKI, ATSUSHI
YAMAZAKI, SHUNPEI

IPC分类号 G02F1/1368

CPC分类号 G09G3/3648 G09G2300/0426 H01L27/1225 G09G2320/0214 G09G2300/0447

优先权 2010117300 2010-05-21 JP

其他公开文献 US8941790

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供具有低截止电流的半导体器件等。提供了一种用于精确显示图像的
半导体器件等。提供具有宽视角的显示装置等。提供一种抑制图像老化
的显示装置等。为了实现任何上述目的，使用包括氧化物半导体（OS）
的晶体管形成电路，特别是包括氧化物半导体的薄膜MOS晶体管。氧化
物半导体是基本上本征的半导体。因此，晶体管的截止态电流极低。
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